


































专利名称(译) 有机EL像素电路

公开(公告)号 US20060066254A1 公开(公告)日 2006-03-30

申请号 US11/236195 申请日 2005-09-27

[标]申请(专利权)人(译) 佐佐木AKIFUMI
松本一郎
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松本一郎

当前申请(专利权)人(译) SANYO ELECTRIC CO.，LTD.

[标]发明人 SASAKI AKIFUMI
MATSUMOTO SHOICHIRO

发明人 SASAKI, AKIFUMI
MATSUMOTO, SHOICHIRO

IPC分类号 G09G3/10

CPC分类号 G09G3/3233 G09G2300/0819 G09G2300/0842 G09G2320/043 G09G2300/0861 G09G2300/089 
G09G2310/066 G09G2300/0852

优先权 2004289366 2004-09-30 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在选择TFT关闭的状态下，控制TFT截止，复位控制TFT和短路TFT导
通。这导致电容器的选择TFT侧被设置为PVDD，使得短路TFT导通并且
驱动TFT连接到二极管。然后，将驱动TFT的阈值电压低于PVDD的电压
设置到驱动TFT的栅极。接着，关断复位控制TFT和短路TFT，使控制
TFT导通。驱动TFT的栅极电压偏移数据线DL上的视频信号的电压，使
得驱动TFT导通并且驱动电流被提供给有机EL器件。结果，可以根据视
频信号独立于驱动TFT的阈值电压来控制驱动电流。
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